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Przedmiotem wynalazku jest uklad do przetwa-
rzania impulséw prostokatnych na standartowe
impulsy szpilkowe. Uklad znajdzie zastosowanie
w ukladach sterujacych dekadami liczgcymi.

W znanych ukladach dekady zliczajace stero-
wane sg z przerzutnika Schmitt’a, formujgcego
przebiegi prostokatne z napiecia sinusoidalnego.
Rozwigzania idg w kierunku zmniejszenia czasu na-
rastania impulsu sterujgcego dekady przez zasto-
sowanie wtérniké6w lub diod tunelowych. Uformo-
wane w ten sos6b impulsy prostokatne maja,
zmniejszone czasy przelgczen. Zmniejszenie sta-
tych czasu na wej$ciu dekady jest mozliwe tylko
do pewnej granicy z uwagi na pojemno$ci rozpro-
szenia i techniczne mozliwo$ci. Przekroczenie tej
granicy zmniejsza czulo§é dekady uniemozliwiajgc
jej prawidlowg prace. Stosowanie natomiast opty-
malnych stalych czasu na wejsSciu ukladu zmniej-
sza gorng czestotliwo§é pracy dekady, z uwagi na
zjawisko detekcji na wejsciu.

Celem wynalazku jest iskrocenie czasu rozla-
dowania pojemnos$ci sprzegajacych i zwiekszenie
granicznej czestotliwoSci dekady zliczajacej, za$
zadaniem wynalazku jest opracowanie odpowied-
niego ukladu elektrycznego dla osiggniecia tego
celu.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie
ukladu do przetwarzania impulséw prostokat-
nych na standartowe impulsy szpilkowe tym zna-
miennego, ze roéwnolegle do wejScia wlgczong
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bramkujagca diode, z ktdéra szeregowo polgczony
jest znany wtérnik emiterowy ma tranzystorze,
oraz wilaczony réwnolegle do wejscia poprzez
detekcyjng diode, znany wzmacniacz na tranzys-
torze w ukladzie wspblnego emitera, przy czym
czas przelgczania diody bramkujgcej jest diuz-
szy, miz pozostalych elementéw polprzewodniko-
wych ukladu.

Wynalazek zostanie blizej objasniony w mprzy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku.

Dioda bramkujgca D1 wlaczona jest za sprzega-
jacym kondensatorem € réwnolegle do wejscia
ukladu We, do ktérego doprowadzane sg impulsy
prostokatne, na przyktad z przerzutnika Schmitt’a.
Z katoda diody D1 polgczony jest poprzez opor-
nik obciazenia R1 emiter tranzystora TI1, pracu-
jacego w ukladzie wtérnika emiterowego. Emiter
polaczony jest z zaciskiem wyjSciowym Wy. Row-
niez z katoda diody D1 polaczona jest anoda diody
detekcyjnej D2, ktérej katoda jest polaczona z ba-
zg tranzystora T2, ktoérego emiter polgczony jest
z masg. Kolektor tranzystora T1 dotaczony jest do
ujemnego bieguna mapiecia pracy —Ul. Kolektor
tranzystora T2 polgczony jest z baza tranzystora
T1 oraz poprzez opornik R2 z ujemnym biegunem
napiecia pracy —Ul. Dzielnik napiecia stanowiag
polaczone szeregowo oporniki: R3, R4 i R5. Do
opornika R3 dolgczone jest napiecie pracy —Ul,
za§ do opornika R5 dodatnie napiecie zatykajace
+U2, Jako diody zabezpieczajace bazy tranzysto-
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ré6w przed dodatnimi ladunkami wlgczone sg diody
D3 i D4, za§ dioda D5 dolgczona jest do dzielnika
oporowego i zabezpiecza tranzystor T2 przed nasy-
ceniem.

Czas przelaczania diody bramkujgcej D1
dluzszy niz czas przelaczania tanzystora TI1.

Dziatanie ukladu wedlug wynalazku jest naste-
pujace. .

W stanie statycznym tranzystor T2 przewodzi,
przy czym dioda D5 utrzymuje ma jego kolektorze
niewielkie napiecie ujemne, wprowadzajgce tran-
zystor T1 w stan lekkiego przewodzenia tak, aby
dioda D1 spolaryzowana byla w kierunku przewo-
dzenia.

jest

Impuls podany na wej$cie blokuje swym dodat-
nim zboczem tranzystor T2 na czas ladowania
kondensatora C poprzez diody D2 i D4 oraz do-
datkowo poprzez opornik Rl i tranzystor TI1, co
nastepuje dzieki temu, Ze czas przelgczania diody
D1 na kierunek zaporowy jest dluzszy od czasu
przelaczania pozostatych elementéw: péiprzewodni-
kowych ukladu.

Po natadowaniu kondensatora C tranzystor T2
powraca do stanu pierwotnego. Powr6t tranzysto-
ra T2 do stanu przewodzenia jest przyspieszony
szybkim przelaczeniem diody D2 oraz wolnym
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przelgczeniem diody D1 na kierunek przewodzenia.

Na wyjSciu ukladu wysylany jest impuls szpil-
kowy, ktérego szeroko§¢ wyznacza stala czasu
roztadowania kondensatora C poprzez opornosé
przewodzenia diod D2, D3 i opornik Rl oraz suma-
ryczne opézZnienie przelgczania tranzystoréw TI
i T2. :

Zastosowanie standartowych impulséw szpilko-
wych zwieksza graniczng czestotliwo$§é pracy de-
kady liczacej co najmniej dwukrotnie, pozwala na
zwiekszenie czuloéci dekady i umozliwia stosowa-
nie wiekszych stalych czasu na wejsciu.

Zastrzezenie patentowe

Uklad do przetwarzania impulséw prostkgtnych
na standartowe impulsy szpilkowe zwlaszcza w
ukladach sterujgcych dekadami liczgcymi, zna-
mienny tym, ze réwnolegle do wejScia ma wigczo-
ng bramkujgcg diode (D1), z ktérg jest szeregowo
polaczony znany wiérnik emiterowy na tranzysto-
rze (T1), oraz wlaczony réwnolegle do wejscia, po-
przez detekcyjng diode (D2), znany wzmacniacz na
tranzystorze (T2), w ukladzie wspélnego emitera,
przy czym czas przelgczenia diody bramkujgcej
(D1) jest diuzszy niz pozostatych elementéw pét-
przewodnikowych uktadu. =~
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